Unidad de memoria

UNIDAD DE MEMORIA

Conceptos

Jerarquia de las memorias:

Capacidad

Parametros en la jerarquia Velocidad
de las memorias Coste por bit

Frecuencia de acceso

JERARQUIA

Capacidad | Velocidad | Coste/bit | Frecuencia acceso

Nivel O | Registros de la CPU + + +

Nivel 1 | Mem. Caché

Nivel 2 | Mem. principal

Nivel 3 | Discos magnéticos

Nivel 4 | Cintas magnéticas +

Velocidad: En funcién del tiempo en acceder a la informacion

A

fc

v

ta

A

\ 4

ta: tiempo de acceso = tiempo en leer/escribir una palabra
{c: tiempo de ciclo = tiempo entre dos lecturas consecutivas
Velocidad de transferencia = n° de palabras/segundo = 1/fy (fa= frecuencia de acceso)

Acceso aleatorio = fa =1/1c th = tl_empo lec/esc n bItS_
n ta = tlempo acceso medio
Acceso no aleatorio = t, =1, +— N = n° bits a transferir

p = velocidad de transferencia

Principio de localidad referencia: se entiende como el indice de probabilidad de uso de la informacion que

esta en memoria

» Localidad temporal : tendencia a reutilizar los datos e instrucciones utilizados recientemente.

> Localidad espacial : tendencia a referenciar las instrucciones y datos proximos a los que estan utilizando
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Figura 2.10: Ciclode lectura de un CIM
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Unidad de memoria
Organizacion interna

Tipos 214D
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Figura 2.13: Organizacion 2D de una memoria RAM

Figura 2.14: Memoria RAM de 4 palabras con 4 bits por palabra
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Decodificador Y

Figura 2.15: a) Memoria RAM con decodificacién por coincidencia b) Celda bisica de memoria modificada
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Figura 2.16: Memoria RAM de 16 x | con seleccién por coincidencia
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Figura 2.19: Memoria RAM de 16 x 2 con seleccion por coincidencia
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Unidad de memoria

2002 Junio -1? semana

4.- ¢Cudl es la frecuencia de acceso de una memoria de acceso aleatorio con un tiempo de acceso de 100 nseg y un tiempo de ciclo
de 200 nseg?

A) 4.10° palabras / seg B) 5.10° palabras / seg
C) 10’ palabras / seg D) Ninguna de las anteriores

Septiembre 1999 - Original

1.- ¢;Cudl es la frecuencia de acceso de una memoria de acceso aleatorio con un tiempo de acceso de 80 nseg. y un tiempo de ciclo
de 100 nseg.?

A) 10’ seg'1 B) 107 seg. C) 12.5x10° seg'1 D) Ninguna de las anteriores
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